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1. Структура и общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.).

	
	Очная форма обучения

	Курс
	2

	Семестр
	4

	Лекции
	34

	Практические занятия
	-

	Лабораторные занятия
	34

	Консультации
	

	Итого аудиторных занятий
	68

	Самостоятельная работа
	40

	Курсовая работа 
	-

	Зачет
	+

	Экзамен
	-

	Общее количество часов
	108



2. Цели изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины –является теоретическая и практическая подготовка студентов в области электротехники, электроники в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые электротехнические, электронные, электроизмерительные устройства, уметь их правильно эксплуатировать и составлять совместно с инженерами-электриками технические задания на разработку электрических частей систем сбора, передачи, обработки, хранения и накопления информации.
Задачами освоения дисциплины являются:
- осуществление анализа проблемных производственных ситуаций и задач;
- выработка у студентов владения инженерными приемами и навыками решения конкретных задач электротехники и электроники, которые помогут в дальнейшем в решении инженерных задач по выбранному профилю подготовки;
- применение современных методов исследования и моделирования для повышения эффективности использования сырьевых ресурсов, внедрения безотходных и малоотходных технологий переработки растительного и других видов сырья;
- участие в оценке эффективности производства и технико-экономическом обосновании строительства новых производств, реконструкции и модернизации технологических линий и участков.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Б1.О.21. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные обучающимися в результате освоения дисциплин: «Математический анализ», «Физика».
Для освоения данной учебной дисциплины студент должен:
Знать: устройство и работу полупроводниковых приборов (диод, стабилитрон), принцип действия выпрямителей переменного тока, принцип действия усилителей на биполярных и полевых транзисторах, элементы дифференциального исчисления, интегральное исчисление, законы постоянного тока, элементы математической логики.
Уметь: применять элементы математической логики для построения электронных схем, решать дифференциальные уравнения, строить логические и электрические схемы по заданным логическим функциям.
Владеть: простейшими навыками работы на компьютере и в сети Интернет, навыками кодирования информации и представления числовых данных в ПК, умением использования прикладного программного обеспечения, в частности: пакеты универсальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул (для оформления отчетов).

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями (результатами освоения образовательной программы):
	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8);
	Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-4).

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми компетенциями ОПОП:
	Компетенции
	Планируемые результаты обучения, соответствующие формируемым компетенциям ОПОП

	Код
	Формулировка
	

	
	
	Знать:
	Уметь
	Владеть:

	УК-1
	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
	- важнейшие свойства и характеристики электрических и электронных цепей, основные методы их расчета;
- основные типы современных аналоговых и цифровых интегральных микросхем, принципы их построения и функционирования, основные технические параметры и характеристики;
 - основные понятия и математические модели теории электромагнитного поля.
	- производить расчёт токов и напряжений в электрических цепях при постоянном и синусоидальном воздействии в установившемся режиме и переходных процессах;
- использовать измерительную аппаратуру для определения и анализа основных параметров, поиска и устранения типовых неисправностей;
- ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с выбором системы элементов при заданных требованиях к параметрам (временным, мощностным, габаритным, надежностным);
- определять простейшие неисправности, составлять спецификации;
- проводить электрические измерения.
	- электротехнической терминологией (понятия, обозначения, единицы измерения);
- методами расчетов на основе знаний электротехники и электроники;
- принципами работы современных электротехнических и электронных устройств;
- прогрессивными методами эксплуатации технологического оборудования в процессе производства продуктов питания из растительного сырья;


	УК-8
	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
	- фундаментальные законы, понятия и положения электротехники и электроники;
- основы промышленной электроники;
- энергосбережение технологических процессов;
- приемы и методы решения конкретных задач из различных областей электротехники, в том числе простейшие оценки и расчеты для анализа физических явлений в используемой аппаратуре и технологических процессах.

	- определять простейшие неисправности, составлять спецификации. 
- производить расчёт токов и напряжений в электрических цепях при постоянном и синусоидальном воздействии в установившемся режиме и переходных процессах;
- выбирать и применять для заданных условий работы необходимые электротехнические и электронные устройства, электрические машины и аппараты, первичные преобразователи, управляющие микропроцессоры и микроконтроллеры;
- читать и строить функциональные и принципиальные схемы элементов, узлов и устройств цифровой и аналоговой техники.
	- принципами работы современных электротехнических и электронных устройств;

- методами и средствами разработки и оформления технической документации.
- электротехнической терминологией (понятия, обозначения, единицы измерения);
- принципами работы современных электротехнических и электронных устройств, микропроцессорных систем.
- методами выбора элементной базы для построения различных архитектур вычислительных средств;


	ОПК-4
	Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью
	- основные законы и методы расчета электрических и магнитных цепей;
- параметры современных полупроводниковых приборов и устройств: усилителей, генераторов, вторичных источников питания, цифровых преобразователей, микропроцессорных средств;
- области применения электротехнических устройств, приборов постоянного и переменного тока, электронных приборов и устройств, микропроцессорных и измерительных средств;
- методы и средства автоматизации схемотехнического проектирования электронных схем.

	- выбирать, комплексировать и эксплуатировать программно-аппаратные средства в создаваемых вычислительных и информационных системах и сетевых структурах;
- инсталлировать, тестировать, испытывать, и использовать программно-аппаратные средства вычислительных и информационных систем, cоставлять и читать простые электрические и электронные схемы (ОПК-4);
- выбирать и применять для заданных условий работы необходимые электротехнические и электронные устройства, первичные преобразователи, управляющие микропроцессоры и микроконтроллеры;
- использовать основные положения электротехники и электроники при решении научных и производственных задач;
- использовать при работе справочную литературу и другие необходимые источники информации при решении поставленных задач;
- использовать современные вычислительные средства для анализа состояния и управления электротехническими элементами, устройствами и системами.
	- электротехнической терминологией (понятия, обозначения, единицы измерения);
- комплексом исследовательских и аналитических методов;
- принципами работы современных электротехнических и электронных устройств, микропроцессорных систем.
- методами выбора элементной базы для построения различных архитектур вычислительных средств;
- методами и средствами разработки и оформления технической документации.

- методами и средствами разработки и оформления технической документации.










5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины
Таблица 5.1
	№ темы
	Наименование тем (вопросов), 
изучаемых по данной дисциплине
	Занятия
	Самостоятельная работа студентов
	Формы контроля
	Литература

	
	
	л
	л.р.
	Содержание
	Часы
	
	

	1. 
	Электрические цепи постоянного тока. Методы замещения
	4
	4
	
	
	вопросы в рубежной контрольной
	[1]-[5]

	2. 
	Нелинейные цепи постоянного тока и переходные процессы
	2
	2
	Метод пропорциональных величин
	5
	вопросы в рубежной контрольной
	[1]-[5]

	3. 
	Электромагнетизм
	2
	2
	Резонанс напряжений. Резонанс токов.
	5
	вопросы в рубежной контрольной
	[1]-[5]

	4. 
	Электрические цепи переменного тока.
Цепь синусоидального тока с резистивным, емкостным и индуктивным элементами
	6
	6
	Симметричная и несимметричная нагрузка.
	6
	вопросы в рубежной контрольной
	[1]-[5]

	5. 
	Трехфазный переменный ток
	2
	2
	Методы расчета неразветвленных магнитных цепей.
	5
	вопросы в рубежной контрольной
	[1]-[5]

	6. 
	Электрические измерения и приборы
	2
	2
	
	
	
	[1]-[5]

	7. 
	Вращающее магнитное поле. Асинхронные двигатели.
Производство и распределение электроэнергии  
	4
	4
	
	
	
	[1]-[5]

	8. 
	Однофазные и трехфазные выпрямители. Стабилизаторы напряжения. Сглаживающие фильтры
	2
	2
	Классификация полупроводниковых приборов
	5
	вопросы в рубежной контрольной
	[1]-[5]

	9. 
	Электронные полупроводниковые приборы.
Биполярные и полевые транзисторы
	2
	2
	Вольт-амперные характеристики
	6
	вопросы в рубежной контрольной
	[1]-[5]

	10. 
	Усилители на транзисторах и микросхемах. Генераторы колебаний
	4
	4
	Основные характеристики усилителей
	8
	вопросы в рубежной контрольной
	[1]-[5]

	11. 
	Цифровые электронные устройства
	2
	2
	
	
	
	[1]-[5]

	
	ИТОГО
	34
	34
	
	40
	
	






6. Образовательные технологии
Согласно учебному плану при преподавании дисциплины используются традиционные образовательные технологии: лекции, лабораторные работы и самостоятельная работа студентов. Также при проведении занятий и самостоятельной работе студентов могут быть использованы современные интерактивные и информационно-коммуникационные образовательные технологии такие как:
– видео-лекция – снятая на камеру сокращенная лекция, дополненная фотографиями и схемами, иллюстрирующая подаваемый в лекции материал;
– интерактивная лекция представляет собой выступление преподавателя перед студенческой аудиторий с применением следующих интерактивных форм обучения: управляемая дискуссия или беседа; демонстрация слайдов или учебных фильмов; мотивационная речь и др.;
– видеоконференция – это технология интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени;
– онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через Интернет в режиме реального времени; 
– творческое задание требует от студента воспроизведения полученной ранее информации в форме, определяемой преподавателем и требующей творческого подхода: подбор материалов по заданной теме; подбор примеров из практики; самостоятельная постановка и решение нетиповых практических задач;
– презентация проекта – слайд-презентации позволяют эффектно и наглядно представить содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение.

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
По дисциплине предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
– самостоятельное повторение и изучение теоретического материала;
– подготовка доклада по теме, вынесенной на самостоятельное изучение (в форме презентации);
– подготовка к выполнению практических работ;
– подготовка к зачету.
Содержание, трудоемкость и формы контроля внеаудиторной самостоятельной работы содержатся в разделе 5, табл. 5.1. 
Для обеспечения самостоятельной работы студентов предусмотрены следующие методические материалы (см. разделы 8–9): примерные задания для подготовки к рубежным контрольным работам, перечень тем практических работ, перечень вопросов для подготовки к зачету, перечень рекомендованной литературы. При необходимости дополнительные методические материалы для обеспечения самостоятельной работы студентов размещаются на дистанционной площадке СОГУ начале каждого семестра.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации 
и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Основными формами текущего контроля по дисциплине являются устный опрос на практическом занятии, устный доклад по теме, вынесенной на самостоятельное изучение, выполнение лабораторной работы.
Форма рубежного контроля: тест.
Формы промежуточной аттестации: зачет.

Студенты, набравшие в ходе текущего и рубежного контроля необходимое количество баллов, автоматически получают «зачет» или экзаменационную оценку, в соответствии с действующей балльно-рейтинговой системой.

8.1. Формы контроля и критерии оценивания
	Этап
	Форма 
контроля
	Критерии оценивания (процент от максимального кол-ва баллов)

	
	
	86-100 %
	71–85%
	56–70%
	Менее 56%

	
	
	отлично / зачет
	хорошо / зачет
	удовлетворительно / зачет
	неудовлетворительно / незачет

	1. Текущий контроль (max 20 баллов за 1 модуль)

	
	
	15–17 баллов
	12–14 баллов
	9–11 баллов
	0–8 баллов

	
	Текущая работа в течение модуля
(мах 17б.)
	Студент активно работает на занятиях, превосходно выполняет все задания преподавателя.
	Студент активно работает на занятиях, хорошо выполняет задания преподавателя.
	Студент недостаточно активно работает на занятиях, удовлетворительно выполняет задания преподавателя.
	Студент недостаточно активно работает на занятиях, неудовлетворительно выполняет задания преподавателя.

	
	
	3 балла
	2 балла
	1 балл
	0 баллов

	
	Реферат, 
доклад, опорный конспект
(мах 3б.)
 

	Тема полностью раскрыта. Превосходное владение материалом. Высокий уровень самостоятельности, логичности, аргументированности. Превосходный стиль изложения.
	Тема в основном раскрыта. Хорошее владение материалом. Средний уровень самостоятельности, логичности, аргументированности. Хороший стиль изложения.
	Тема частично раскрыта. Удовлетворительное владение материалом. Низкий уровень самостоятельности, логичности, аргументированности. Удовлетворительный стиль изложения.
	Тема не раскрыта. Неудовлетворительное владение материалом. Недостаточный уровень самостоятельности, логичности, аргументированности. Неудовлетворительный стиль изложения.

	2. Рубежный контроль (15 б. за 1 модуль)

	
	тест
	Количество баллов за выполнение каждого задания указываются в тесте/контрольной работе.

	3. Промежуточная аттестация по дисциплине (max число баллов – в соответствии с действующей балльно-рейтинговой системой)

	
	
	Критерии оценивания (процент от максимального кол-ва баллов)

	
	
	86–100 %
	71–85 %
	50–70 %
	0–49 %

	
	зачет
	Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.
	Дан полный ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Но допущены незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
	Дан недостаточно полный ответ. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
	Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины или дан неполный ответ и допущены грубые ошибки. Речь неграмотная. Уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.



Пересчет полученной суммы баллов по дисциплине в оценку производится согласно действующей балльно-рейтинговой системе

8.2. Примерный вариант 1 рубежной контрольной работы (теста) (15 баллов), каждое задание 1 бал
Какой прибор используется для измерения активной  мощности потребителя?
Вольтметр.
Ваттметр.
Омметр.
Мегомметр.

При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию в линиях электропередач при заданной мощности?
При пониженном.
При повышенном.
Безразлично.

В каких единицах выражается индуктивность L?
Генри.
Фарад.
Кельвин.
Вольт.

Какой из проводов одинакового диаметра и длины сильнее нагревается – медный или стальной при одном и том же токе?
Медный.
Стальной.
Оба провода нагреваются одинаково.

Какая электрическая величина оказывает непосредственное физическое воздействие на организм человека?
Напряжение.
Ток.
Мощность.

Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформатора?
Закон Ома.
Закон Кирхгофа.
Закон электромагнитной индукции.

Как изменится напряжение на входных зажимах электрической цепи постоянного тока с активным элементом, если параллельно исходному включить еще один элемент?
Не уменьшится.
Уменьшится.
Увеличится.

Чему равен угол сдвига фаз между напряжением и током в индуктивности?
 00.
900.
-900.

В каких единицах выражается емкость С?
Генри.
Фарад.
Кельвин.
Вольт.

Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного диаметра. Сильнее нагревается при одном и том же токе?
Оба провода нагреваются одинаково.
Сильнее нагревается провод с большим диаметром.
Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром.

Какое из приведенных соотношений электрической цепи синусоидального тока содержит ошибку?
U = Um/π.
U = Um/√2.
f = 1/T.
ω = 2 πf.

Что является вращающейся частью в асинхронном двигателе?
Статор.
Ротор.
Станина.

В электрической схеме два резистивных элемента соединены последовательно. Чему равно напряжение на входе схемы, если R1 = 100 Oм;  R2 = 200 Ом;  I = 0,1 A?
Uвх =30 В.
Uвх =20 В.
Uвх = 10 В.
Uвх = 100 В.

Какой из проводов одинакового диаметра и из одного и того же материала, но разной длины. Сильнее нагреется при одном и том же токе?
Более короткий.
Более длинный.
Оба провода нагреваются одинаково.

Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному соединению ветвей:
Напряжения на всех ветвях схемы одинаковы.
Ток во всех ветвях одинаков.
Общая проводимость схемы равна сумме проводимостей всех параллельных ветвей.

Чему равно сопротивление конденсатора без потерь постоянному току?
Нулю.
Бесконечности.
Это зависит от емкости конденсатора.

Какие приборы дают возможность точно зафиксировать режим резонанса напряжений, если входное напряжение Uвх  = const?
Вольтметр.
Амперметр.
Вольтметр и амперметр.

 Вокруг движущихся электрических зарядов возникает поле:
Магнитное;
Электромагнитное;
Электрическое;
Для ответа недостаточно данных.

Магнитный поток является величиной:
Векторной;
Большой;
Скалярной;
Малой;
Средней.

Уравнение напряженности симметричного магнитного поля имеет вид:
F = HI;
F = I;
H =  ;
H = ;
H = .

Неправильно указана единица величины:
B = 1 B c/м2;
H = 1 A/м;
F =  1 A;
Ф = 1 В/с;
I = 1 А.

Магнитный поток – это:
Доля магнитной движущей силы, приходящейся на единицу длины магнитной линии;
Произведение магнитной индукции В и площади S, перпендикулярной вектору этой индукции;
Интенсивность поля в каждой его точке с учетом влияния среды;
Отношение напряженности поля к длине магнитной линии;
Свойство тока возбуждать магнитное поле.

Будет ли навыодмться ЭДС в проводнике, если он неподвижен, а магнитное поле перемещаться относительно этого проводника:
Нет ответа;
Будет;
Не будет;
Для ответа недостаточно данных.

Какую функцию выполняют выпрямительные диоды?
Увеличение тока;
Увеличение напряжения;
Преобразование постоянного тока;
Преобразование переменного тока; 
Стабилизации напряжения.

Явление электромагнитной индукции выражает соотношение:
F = BlI
e = - L 
Ф = 
Е = Вlv
В = μaН.

Уравнение абсолютной магнитной проницаемости среды имеет вид:
μа = μμо;
μо = 4π 10-7;
μ = ;
 В = .

Единица измерения разности магнитных потенциалов:
В;
А/м;
Гн/м;
Тл;
А.

В каких единицах измеряется: а) напряженность; б) магнит ная индукция; в) магнитный поток:
а) А; б) Вб; в) Тл;
а) Тл; б) Гн/м; в) Вб;
а) А/м; б) Тл; в) Вб;
а) А/м; б) Вб; в) Тл;
а) В с/м2; б) В с/А; в) А/м

На индуктивность катушки влияет сильнее всего параметр:
Потокосцепление ψ;
Ток I;
Площадь сечения S;
Длина l;
Число витков w.

Явление самоиндукции выражает соотношение:
F = BlI
e = - L 
Ф = 
Е = Вlv
В = μaН.

Амперметр в цепи показывает величину тока:
Мгновенную;
Действующую;
Среднюю;
Амплитудную;
Максимальную.
 
Единица измерения реактивной мощности:
вар;
Вт;
Гн;
В А;
Вт с.

Единица измерения индуктивного сопротивления:
Гн;
Вт;
Ом;
В А;
Ф.

Периодом называется время, в течение которого переменная величина:
Изменит свое направление на противоположное;
Совершит полный цикл изменения по величине, направлению и фазе;
Изменится по величине от нуля до максимального значения;
Совершит полный цикл изменения по величине и направлению;
Остается без изменения.

Единица измерения индуктивности:
В;
Гн;
вар;
Ф;
А.

Полная мощность цепи измеряется в единицах:
Ом;
Гн;
Гц;
См;
В А.

Oсновная характеристика конденсатора:
Емкость С;
Индуктивность L;
Сопротивление  R;
ЭДС     E;
Мощность   Р;

Основная характеристика резистора:
индуктивность L;
Емкость С;
Индукция В;
Сопротивление R;
ЭДС  Е.

Выберите определение линейных элементов:
Это элементы, которые включены в электрическую цепь не последовательно;
Это элементы, которые включены в электрическую цепь не в линию;
Это элементы, сопротивление которых не зависит от силы тока и напряжения;
Это элементы, сопротивление которых зависит от силы тока и напряжения;
Это элементы, которые включены электрическую цепь параллельно.

При режиме короткого замыкания:
I  = бесконечности; R  = 0;
I  = бесконечности; R  = бесконечности;
I  > 0; R  > 0;
I  = 0; R  = бесконечности.

Укажите, какие свойства среди перечисленных относятся к последовательному соединению резисторов:
g = g1 + g2 + . . . + gn;
I = I1 + I2 + . . . + In;
R = R1 + R2 + . . . + Rn;
1/R = 1/R1+ 1/R2+ …+ 1/Rn 

При режиме холостого хода трансформатора:
I  = бесконечности; R  > 0;
I  = бесконечности; R  = бесконечности;
I  = 0; R  = бесконечности;
I  > 0; R  > 0.

Как изменится напряжение на зажимах реального источника при уменьшении мощности нагрузки:
Уменьшится;
Это зависит от способа подключения нагрузки;
Увеличится;
Не изменится.

 Выберите из представленных выражений формулу закона Ома для полной цепи:
I= U/R
U=I∙R
R=U/I
I=E/(R+r)

Выберите определение нелинейных элементов:
Это элементы, которые включены в электрическую цепь не последовательно.
Это элементы, которые включены в электрическую цепь не в линию.
Это элементы, сопротивление которых  не зависит от силы тока и напряжения.
Это элементы, сопротивление которых зависит от силы тока и напряжения.
Это элементы, которые включены электрическую цепь параллельно.

Выберите из представленных правильную формулировку первого закона Кирхгофа:
Алгебраическая сумма токов в электрической цепи равна нулю.
Сумма токов в узле электрической цепи равна нулю.
Алгебраическая сумма токов в узле электрической цепи равна нулю.
Сумма токов в электрической цепи равна нулю.

Выберите определение постоянного тока:
Это ток, который не изменяет направление с течением времени.
Это ток, который не изменяет величину с течением времени.
Это ток, который не изменяет величину и направление с течением времени.
Это ток, который всегда протекает в электрической цепи.

Проанализируйте, как изменится общая сила тока в цепи с тремя параллельно соединенными резисторами, если последовательно с одним из них включить такой же резистор (напряжение на зажимах цепи при этом остается неизменным)
Увеличится.
Это будет зависеть от того, каким будет сопротивление подключаемого резистора.
Уменьшится.
Не изменится.

Выберите из представленных правильную формулировку закона Ома для полной электрической цепи 
Сила тока в электрической цепи прямо пропорциональна ЭДС источника и обратно пропорциональна полному сопротивлению цепи.
Сила тока в электрической цепи равна отношению ЭДС источника и ее полному сопротивлению.
Сила тока в электрической цепи  равна отношению напряжения к сопротивлению.
Сила тока в электрической цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна полному сопротивлению цепи.

Проанализируйте, как изменится ЭДС самоиндукции, если закоротить половину витков у катушки индуктивности:
уменьшится в два раза.
Это будет зависеть от количества витков в катушке.
Увеличится в два раза.
не изменится.

В чем заключается сущность самоиндукции:
В возникновении ЭДС в проводнике под действием магнитного поля.
В возникновении ЭДС в катушке при изменении тока в соседней катушке.
В возникновении ЭДС в катушке при изменении тока в ней.
В образовании магнитного поля вокруг проводника с током.

В чем заключается сущность электромагнитной индукции:
В образовании магнитного поля вокруг проводника с током.
В возникновении ЭДС в проводнике под действием магнитного поля.
В возникновении магнитного поля под действием ЭДС.

Проанализируйте, как изменится ЭДС самоиндукции, если скорость изменения тока, проходящего через катушку индуктивности, возросла в два раза
Увеличится в два раза.
Это будет зависеть от количества витков в катушке.
Уменьшится в два раза.
Не изменится.

 Электрической цепью называется: 
Совокупность устройств, содержащих ферромагнитные тела, электромагнитные процессы в которой могут быть описаны с помощью понятий о магнитодвижущей силе и магнитном потоке
Совокупность элементов, в которых имеют место электромагнитные процессы и которые соединены между собой в определенной последовательности
Совокупность устройств и объектов, образующих пути для электрического тока, электромагнитные процессы в которой могут быть описаны с помощью понятий об электродвижущей силе, токе и напряжении
Электротехническое устройство, содержащее резисторы, индуктивные катушки и конденсаторы

Магнитной цепью называется :
Совокупность элементов, в которых имеют место электромагнитные процессы и которые соединены между собой в определенной последовательности
Совокупность устройств, содержащих ферромагнитные тела, электромагнитные процессы в которой могут быть описаны с помощью понятий о магнитодвижущей силе и магнитном потоке
Совокупность устройств и объектов, образующих пути для электрического тока, электромагнитные процессы в которой могут быть описаны с помощью понятий об электродвижущей силе, токе и напряжении
Электротехническое устройство, содержащее резисторы, индуктивные катушки, конденсаторы и трансформаторы

Основными элементами электрических цепей являются :
Линии электропередачи, электрические сети, линии связи
Трансформаторы, ламповые генераторы, инверторы, выпрямители
Электрические генераторы, гальванические элементы, аккумуляторы, электродвигатели
Источники электромагнитной энергии, устройства для передачи и преобразования электромагнитной энергии и приемники этой энергии

Резистором называется 
Элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления
Элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрической емкости
Элемент электрической цепи, предназначенный для использования его индуктивности
Элемент электрической цепи, предназначенный для использования его взаимной индуктивности

Вольтамперная характеристика это 
Зависимость напряжения на зажимах элемента электрической цепи от ЭДС, действующей в этой цепи
Зависимость потокосцепления элемента или участка электрической цепи от тока в нем
Зависимость заряда конденсатора от приложенного к нему напряжения
Зависимость напряжения на зажимах элемента электрической цепи от тока в нем
 
Кулонвольтная характеристика - это 
Зависимость заряда конденсатора от приложенного к нему напряжения
Зависимость напряжения на зажимах элемента электрической цепи от тока в нем
Зависимость потокосцепления элемента или участка электрической цепи от тока в нем
Зависимость напряжения на зажимах элемента электрической цепи от ЭДС, действующей в этой цепи

Веберамперная характеристика - это 
Зависимость заряда конденсатора от приложенного к нему напряжения
Зависимость напряжения на зажимах элемента электрической цепи от тока в нем
Зависимость потокосцепления элемента или участка электрической цепи от тока в нем
Зависимость напряжения на зажимах элемента электрической цепи от ЭДС, действующей в этой цепи
 
Источник ЭДС - это 
Источник электромагнитной энергии, в котором ЭДС не зависит от тока, идущего от источника в приемник, и внутреннее сопротивление которого мало
Источник электромагнитной энергии, в котором ток не зависит от напряжения, которое создается источником на зажимах приемника, и внутренняя проводимость которого мала
Источник электромагнитной энергии, в котором ЭДС зависит от тока или напряжения в некотором участке цепи
Источник электромагнитной энергии, в котором ток зависит от тока или напряжения в некотором участке цепи

Источник тока - это 
Источник электромагнитной энергии, в котором ЭДС не зависит от тока, идущего от источника в приемник, и внутреннее сопротивление которого мало
Источник электромагнитной энергии, в котором ток не зависит от напряжения, которое создается источником на зажимах приемника, и внутренняя проводимость которого мала
Источник электромагнитной энергии, в котором ЭДС зависит от тока или напряжения в некотором участке цепи
Источник электромагнитной энергии, в котором ток зависит от тока или напряжения в некотором участке цепи

Электрическая цепь на чертеже изображается в виде 
Схемы с непересекающимися ветвями
Замкнутого пути, проходящего по нескольким ветвям
Последовательно или параллельно соединенных элементов цепи
Схемы, которая является графическим изображением электрической цепи, содержащей условные обозначения элементов и показывающее соединения этих элементов между собой

Схемой замещения электрической цепи называется 
Схема электрической цепи, отображающей при определенных условиях свойства реальной цепи
Схема, в которой элементы электрической цепи заменены их условными обозначениями
Схема электрической цепи, показывающая соединения элементов цепи между собой
Модель электрической цепи, отображающая свойства элементов цепи

Ветвью электрической цепи называется 
Участок электрической цепи, содержащий последовательно соединенные ЭДС и сопротивление или только сопротивление
Участок электрической цепи, содержащий любое число последовательно соединенных элементов
Участок электрической цепи, в котором в любой момент времени ток имеет одно и то же значение
Участок электрической цепи, соединяющий два узла

Последовательным соединением участков электрической цепи называется соединение, 
При котором на всех этих участках имеется одно и то же напряжение
При котором через все эти участки цепи проходит один и тот же ток
При котором все эти участки цепи присоединены к одной паре узлов
При котором все элементы цепи соединены друг с другом
 
Узлом электрической цепи называется 
Место соединения ветвей
Точка соединения трех ветвей
Точка соединения более двух ветвей
Точка соединения более трех ветвей

Параллельным соединением участков электрической цепи называется соединение, 
При котором через все эти участки цепи проходит один и тот же ток
При котором все элементы цепи соединены друг с другом
При котором все эти участки цепи присоединены к одной паре узлов и на всех этих участках имеется одно и то же напряжение
При котором все элементы цепи присоединены к одной паре узлов

Смешанным соединением участков электрической цепи называется 
Соединение, при котором все элементы цепи соединены друг с другом
Соединение, при котором все элементы цепи присоединены к одной паре узлов
Соединение, при котором через все эти участки цепи проходит один и тот же ток
Сочетание последовательного и параллельного соединений

Электрическая цепь называется плоской (планарной), если 
Она может быть изображена на плоскости в виде схемы с непересекающимися ветвями
Она расположена на плоскости
Она представляет собой последовательное соединение элементов цепи
Она представляет собой параллельное соединение элементов цепи

Контуром электрической цепи называется 
Замкнутое соединение элементов цепи
Окружность из последовательно соединенных элементов цепи
Любой замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям
Такое последовательное соединение нескольких ветвей, при котором начало первой ветви контура соединено с концом последней в одном узле
 
Двухполюсником называется 
Любая часть электрической цепи, имеющая два зажима (полюса)
Часть электрической цепи, имеющая два узла
Электрическая цепь, содержащая источник ЭДС
Электрическая цепь, содержащая источник тока

Первый закон Кирхгофа гласит: 
Сумма падений напряжения во всех ветвях любого замкнутого контура электрической цепи равна сумме ЭДС источников энергии
Алгебраическая сумма токов во всех ветвях электрической цепи равна нулю
Алгебраическая сумма падений напряжения во всех ветвях электрической цепи равна нулю
Алгебраическая сумма токов в любом узле электрической цепи равна нулю

Второй закон Кирхгофа гласит: 
Алгебраическая сумма токов во всех ветвях электрической цепи равна нулю
Алгебраическая сумма падений напряжения во всех ветвях электрической цепи равна нулю
Сумма падений напряжения во всех ветвях любого замкнутого контура электрической цепи равна сумме ЭДС источников энергии, действующих в этом контуре
Алгебраическая сумма токов в любом узле электрической цепи равна нулю 

8.3. Примерный вариант 2 рубежной контрольной работы (теста) (15 баллов), каждое задание 1 бал
Ток в нулевом проводе при симметричной трехфазной системе токов равен:
нулю
значению, меньшему суммы действующих значений фазных токов
значению, большему сумме фазных токов
сумме действующих значению фазных токов
сумме линейных токов

Если сопротивление элемента зависит от тока или приложенного напряжения, то такой элемент называется…
нелинейным 
пассивным 
линейным 
активным

Электрическая цепь, у которой электрические напряжения и электрические токи связаны друг с другом нелинейными зависимостями, называется:
линейной электрической цепью
принципиальной схемой
нелинейной электрической цепью
схемой замещения

Фазой называют:
аргумент синуса
часть многофазной цепи
оба определения 1 и 2 правильны
фазу в начальный момент времени
разность начальных фаз переменных величин

Единица измерения реактивной мощности:
вар
Вт
Гн
В·А
Вт·с

Напряженностью магнитного поля Н является величина…
0,3 ·10-3 Вб 
0,7 Тл 
800 А/м 
1,856 ·10-6 Гн/м

Напряженность магнитного поля связана с индукцией магнитного поля соотношением…
Н = В /µµ0 
D = εε0E 
Н=µ0В 
В = Н / µµ0

Магнитной индукцией В является величина…
800 А/м 
0,7 Тл 
1,256 ·10-6 Гн/м 
0,3 ·10-3 Вб

Единицей измерения магнитной индукции В является…
Гн/м
Тл
А/м 
Вб

Величина магнитной проницаемости µа используется при описании…
электростатического поля 
электрической цепи
магнитного поля
теплового поля

Величиной, имеющей размерность А/м, является…
магнитный поток Ф
напряженность магнитного поля Н 
магнитная индукция В
напряженность электрического поля Е

Величиной, имеющей размерность Гн/м, является…
напряженность магнитного поля Н
абсолютная магнитная проницаемость µа
магнитная индукция В
магнитный поток Ф

В ферромагнитных веществах магнитная индукция В и напряженность магнитного поля Н связаны соотношением… 
В= µ0Н 
В= Н/µа
 В= Н/µ0 
В= µаН

Трансформатор не предназначен для преобразования… 
переменного тока одной величины в переменный ток другой величины
электроэнергии одного напряжения в электроэнергию другого напряжения
постоянного напряжения одной величины в напряжение другой величины
изоляции одной электрической цепи от другой электрической цепи

Отношение напряжений на зажимах первичной и вторичной обмоток трансформатора при холостом ходе приближённо равно …
отношению магнитных потоков рассеяния
отношению токов первичной и вторичной обмоток трансформатора в номинальном режиме
отношению мощностей на входе и выходе трансформатора
отношению чисел витков обмоток

Однофазный трансформатор имеет две обмотки с номинальным напряжением 220 В и 44 В. Ток в обмотке высшего напряжения равен 10 А. Ток в обмотке низшего напряжения равен…
50 А 
25 А
2 А 
10 А

Первичная обмотка трансформатора включена на напряжение сети U1=1 кВ. Напряжение U2 на вторичной обмотке равно 250 В. Коэффициент трансформации равен…
4,17
4
4,35
3,85

Трансформаторы предназначены для преобразования в цепях переменного тока…
электрической энергии в световую
электрической энергии в механическую
электрической энергии с одними параметрами напряжения и тока в электрическую энергию с другими параметрами этих величин
электрической энергии в тепловую

В основу принципа работы трансформатора положен…
закон Ампера
принцип Ленца
закон Джоуля – Ленца
закон электромагнитной индукции

Магнитопровод трансформатора выполняется из электротехнической стали для…
повышения жёсткости конструкции
уменьшения ёмкостной связи между обмотками
увеличения магнитной связи между обмотками
удобства сборки

Трансформаторы необходимы для…
 экономичной передачи и распределения электроэнергии переменного тока
стабилизации напряжения на нагрузке
стабилизации тока на нагрузке
повышения коэффициента мощности

Какая схема включения у транзистора, если электроды база и коллектор являются входным, а выходным коллектор, эмиттер?
Схема включения с ОБ;
Схема включения с ОК;
Схема включения с ОЭ.

 Какая схема включения у транзистора, если электроды база и эмиттер являются входным, а выходным коллектор, эмиттер?
Схема включения с ОК;
Схема включения с ОБ;
Схема включения с ОЭ.

Какая схема включения у транзистора, если электроды база и эмиттер являются входным, а выходным коллектор, база?
Схема включения с ОБ; 
Схема включения с ОК;
Схема включения с ОЭ;
Схема включения с ОИ;
Схема включения с ОС;

Какую структуру имеет тиристор?
p-p-n-n; 
n-p-n;
n-n-p-p;
p-n-p-n; 
p-n-p.

Какую структуру имеет транзистор?
n-p-n-p;
n-p; 
 n-p-n;    
p-n-p-n;
p-p-n.

Какую функцию выполняют выпрямительные диоды?
Увеличение тока;
Увеличение напряжения;
Преобразование постоянного тока;
Преобразование переменного тока; 
Стабилизации напряжения.

Электронно-дырочный переход это:
р-р – переход;
n-n – переход;
p-n – переход; 

Процесс образования свободных электронов в полупроводнике, называют:
рекомбинация носителей заряда;
инжекция носителей заряда
генерация носителей заряда;    
экстракция носителей заряда;
непосредственная рекомбинация носителей заряда.

Вольтамперная характеристика диода:
Выражает зависимость напряжения на входе диода от тока; 
Выражает зависимость тока, протекающего через диод, от величины и полярности приложенного к нему напряжения;
Выражает зависимость напряжения на диоде от внутреннего сопротивления диода;
Отношение напряжения на диоде к току, протекающему через диод.

Варикап это:
Устройство для изменения мощности в цепи;
Прибор для измерения емкости конденсатора; 
Диод специальной конструкции, емкость которого можно изменять в широких пределах;
Транзистор, который позволяет изменять емкостное сопротивление.

Тиристор это:
Устройство для изменения тока в цепи; 
Полупроводниковый диод, представляющий собой структуру с чередующимися р- и n- слоями;
Транзистор, который позволяет изменять ток нагрузки;
Диод, который имеет линейную вольтамперную характеристику.

Туннельный диод это:
Диод генерирующий электрические колебания; 
Такой диод, который имеет вольтамперную характеристику с отрицательным участком дифференциального сопротивления;
Диод позволяющий измерять емкость при заданном напряжении смещения;
Диод с очень малым значением пикового тока.

Обращенный диод это:
Диод генерирующий электрические колебания; 
Такой диод, который имеет вольтамперную характеристику с отрицательным участком дифференциального сопротивления;
Диод позволяющий измерять емкость при заданном напряжении смещения;
Туннельный диод с очень малым значением пикового тока.

Фотодиод это:
Прибор, обладающий свойством создавать оптическое излучение определенного спектрального состава при прохождении через него тока;
Высокочувствительные малоинерционные элементы, служащие для преобразования световых сигналов в электрические;
Диод генерирующий электромагнитные волны оптического диапазона; 
Диод преобразующий электрическую энергию в световую

Светодиод это:
Прибор, обладающий свойством создавать оптическое излучение определенного спектрального состава при прохождении через него тока;
Высокочувствительные малоинерционные элементы, служащие для преобразования световых сигналов в электрические;
Диод генерирующий электромагнитные волны оптического диапазона; 
Диод преобразующий световую энергию в электрическую

Максимальный импульсный ток коллектора определяется:
+ ния по току;
Максимальной температурой перехода;
Значением предельной мощности, рассеиваемой транзистором
Значением предельной импульсной мощности, рассеиваемой транзистором

Максимальная импульсная мощность
Допустимым разогревом отдельных участков перехода и снижением коэффициента усиления по току;
Максимальной температурой перехода;
Значением предельной мощности, рассеиваемой транзистором
Значением предельной импульсной мощности, рассеиваемой транзистором

Максимальная мощность определяется
Допустимым разогревом отдельных участков перехода и снижением коэффициента усиления по току;
Максимальной температурой перехода;
Значением предельной мощности, рассеиваемой транзистором
Значением предельной импульсной мощности, рассеиваемой транзистором

Максимальный импульсный ток коллектора определяется:
Допустимым разогревом отдельных участков перехода и снижением коэффициента усиления по току;
Максимальной температурой перехода;
Значением предельной мощности, рассеиваемой транзистором
Значением предельной импульсной мощности, рассеиваемой транзистором

Коэффициент усиления по напряжению усилителя звуковых частот это:
Отношение напряжения на выходе усилителя к напряжению, подведенному к его входу;
Отношение амплитуд наиболее сильного и наиболее слабого сигналов;
Отношение тока на выходе усилителя к току на входе;
Отношение выходного сопротивления усилителя к входному сопротивлению.

Динамический диапазон амплитуд это:
Отношение напряжения на выходе усилителя к напряжению, подведенному к его входу;
Отношение амплитуд наиболее сильного и наиболее слабого сигналов;
Отношение тока на выходе усилителя к току на входе;
Отношение выходного сопротивления усилителя к входному сопротивлению.

Положительная обратная связь в усилителях:
Связь между выходными и входными цепями какой-либо усилительной схемы;
При введении обратной связи усиление сигнала возрастает;
При введении обратной связи усиление сигнала снижается;
Уменьшает частотные и фазовые искажения

Отрицательная обратная связь в усилителях:
Связь между выходными и входными цепями какой-либо усилительной схемы;
При введении обратной связи усиление сигнала возрастает;
При введении обратной связи усиление сигнала снижается;
Уменьшает частотные и фазовые искажения

Относительно напряжения на диоде справедливо утверждение, что…
максимальное значение напряжения на диоде равно амплитудному значению входного напряжения
максимальное значение напряжения на диоде равно половине амплитудного значения входного напряжения
напряжение на диоде отсутствует
максимальное значение напряжения на диоде зависит от сопротивления резистора

Полупроводниковый стабилитрон – это полупроводниковый диод, напряжение на котором в области электрического пробоя слабо зависит от тока и который служит для…
индикации наличия электромагнитных полей
генерации переменного напряжения
усиления напряжения
стабилизации напряжения

Собственным полупроводником называется:
полупроводник с идеальной кристаллической решеткой
беспримесный полупроводник
бездефектный полупроводник
беспримесный и бездефектный полупроводник с идеальной кристаллической решеткой

Примеси, обуславливающие электронную проводимость, называются:
примесями замещения
акцепторными примесями
донорными примесями
примесями внедрения

Примеси, обуславливающие дырочную проводимость, называются: 
примесями замещения
акцепторными примесями
донорными примесями
примесями внедрения

Примесной проводимостью называется:
проводимость, обусловленная свободными электронами
проводимость, обусловленная наличием примесных атомов
проводимость, обусловленная дырками
проводимость собственного полупроводника, обусловленная парными носителями заряда теплового происхождения

Собственной проводимостью называется:
проводимость, обусловленная свободными электронами
проводимость, обусловленная наличием примесных атомов
проводимость, обусловленная дырками
проводимость собственного полупроводника, обусловленная парными носителями заряда теплового происхождения

Электрический ток в полупроводнике - это 
направленное движение свободных электронов
направленное движение дырок
направленное движение ионов
направленное движение свободных электронов и дырок

 Дырка - это 
положительно заряженный ион кристаллической решетки
незаполненная связь вблизи того атома, от которого оторван электрон
валентный электрон, оторванный от атома
частица с положительным элементарным зарядом

Главное различие между полупроводниками и металлами заключается в том, что 
удельное сопротивление металлов гораздо меньше, чем у полупроводников
у металлов удельное сопротивление возрастает с температурой, а у полупроводников - падает
у металлов удельное сопротивление уменьшается с температурой, а у полупроводников - возрастает
удельное сопротивление металлов гораздо больше, чем у полупроводников

В полупроводнике n -типа основными носителями заряда являются 
дырки
отрицательно заряженные ионы
положительно зараженные ионы
электроны

В полупроводнике p -типа основными носителями заряда являются 
отрицательно заряженные ионы
положительно зараженные ионы
электроны
дырки

p – n переход это 
составная часть транзистора
контакт двух полупроводников с разным типом проводимости
превращение дырочного полупроводника в электронный

Обедненным слоем называется 
слой с пониженной концентрацией электронов
слой объемного заряда вблизи p – n  перехода
слой с пониженной концентрацией дырок
слой с собственной концентрацией носителей заряда

Эмиттером называется 
слой с большим удельным сопротивлением, в который инжектируются неосновные для него носители заряда
инжектирующий слой с меньшим удельным сопротивлением
слой с меньшим удельным сопротивлением, в который инжектируются основные для него носители заряда
слой с большим удельным сопротивлением, в который инжектируются основные для него носители заряда

Базой называется 
слой с большим удельным сопротивлением, в который инжектируются неосновные для него носители заряда
инжектирующий слой с меньшим удельным сопротивлением
слой с меньшим удельным сопротивлением, в который инжектируются основные для него носители заряда
слой с большим удельным сопротивлением, в который инжектируются основные для него носители заряда

Стабилитрон - это 
полупроводниковый диод, предназначенный для работы в качестве конденсатора, емкость которого управляется напряжением
полупроводниковый диод, сконструированный для работы в режиме электрического пробоя
полупроводниковый диод, в котором используется не [image: http://isu.tisbi.ru/pict/?PID=14147]-переход, а выпрямляющий контакт металл-полупроводник
полупроводниковый диод, в котором используется явление туннельного пробоя при включении в прямом направлении

Диод Шоттки - это 
полупроводниковый диод, предназначенный для работы в качестве конденсатора, емкость которого управляется напряжением
полупроводниковый диод, сконструированный для работы в режиме электрического пробоя
полупроводниковый диод, в котором используется не  p – n  переход, а выпрямляющий контакт металл-полупроводник
полупроводниковый диод, в котором используется явление туннельного пробоя при включении в прямом направлении

Варикап - это 
полупроводниковый диод, предназначенный для работы в качестве конденсатора, емкость которого управляется напряжением
полупроводниковый диод, сконструированный для работы в режиме электрического пробоя
полупроводниковый диод, в котором используется не  p – n  переход, а выпрямляющий контакт металл-полупроводник
полупроводниковый диод, в котором используется явление туннельного пробоя при включении в прямом направлении

Туннельный диод - это 
полупроводниковый диод, предназначенный для работы в качестве конденсатора, емкость которого управляется напряжением
полупроводниковый диод, сконструированный для работы в режиме электрического пробоя
полупроводниковый диод, в котором используется не  p – n  переход, а выпрямляющий контакт металл-полупроводник
полупроводниковый диод, в котором используется явление туннельного пробоя при включении в прямом направлении

Транзисторами называются 
полупроводниковые приборы, которые способны усиливать электрическую мощность
полупроводниковые приборы, которые способны усиливать электрический ток
полупроводниковые приборы, которые способны усиливать электрическое напряжение
полупроводниковые приборы, предназначенные для использования их электрического сопротивления

Работа униполярных транзисторов основана на 
использовании обоих типов носителей заряда (электронов и дырок)
использовании только одного типа носителей заряда - основных (или электронов или дырок)
использовании процессов инжекции неосновных носителей заряда
использовании процессов диффузии основных носителей заряда

Каналом называется 
приповерхностный обогащенный слой полупроводника
приповерхностный обедненный слой полупроводника
участок однородного полупроводника, отделенный от поверхности обогащенным слоем
+проводящий слой полупроводника, по которому проходит рабочий ток

МДП-транзистор - это 
транзистор с приповерхностным каналом, имеющий структуру металл-диэлектрик-полупроводник
транзистор с объемным каналом, имеющий структуру металл-диэлектрик-полупроводник
транзистор с инверсионным каналом, имеющий структуру металл-диэлектрик-полупроводник
транзистор с объемным каналом, в котором обедненный слой создается с помощью [image: http://isu.tisbi.ru/pict/?PID=13727]-перехода

Полевой транзистор - это 
транзистор с приповерхностным каналом, имеющий структуру металл-диэлектрик-полупроводник
транзистор с объемным каналом, имеющий структуру металл-диэлектрик-полупроводник
транзистор с инверсионным каналом, имеющий структуру металл-диэлектрик-полупроводник
транзистор с объемным каналом, в котором обедненный слой создается с помощью [image: http://isu.tisbi.ru/pict/?PID=13728]-перехода

Затвором называется 
электрод, на который поступают рабочие носители канала
электрод, создающий эффект поля
электрод, соединенный с основной пластиной полупроводника - подложкой
электрод, соединенный с [image: http://isu.tisbi.ru/pict/?PID=13729]-переходом

Стоком называется 
электрод, на который поступают рабочие носители канала
электрод, создающий эффект поля
электрод, соединенный с основной пластиной полупроводника - подложкой
электрод, соединенный с [image: http://isu.tisbi.ru/pict/?PID=13730]-переходом

Истоком называется 
электрод, на который поступают рабочие носители канала
электрод, создающий эффект поля
электрод, соединенный с основной пластиной полупроводника - подложкой
электрод, соединенный с [image: http://isu.tisbi.ru/pict/?PID=13731]-переходом

Индуцированным каналом называется 
канал, отсутствующий в равновесном состоянии и образующийся под действием внешнего напряжения
[image: http://isu.tisbi.ru/pict/?PID=13732]-канал, обогащенный дырками
[image: http://isu.tisbi.ru/pict/?PID=13733]-канал, обогащенный электронами
канал, отсутствующий в равновесном состоянии и образующийся под действием градиента концентрации основных носителей заряда

Пороговым напряжением называется 
напряжение сток-исток, при котором канал исчезает
напряжение сток-исток, при котором образуется канал
напряжение на затворе, при котором образуется канал
напряжение на затворе, при котором исчезает канал

Электроника - это 
область науки и техники, охватывающая исследование и разработку электронных приборов и принципов их использования
область науки и техники, охватывающая исследование микроэлементов электрических систем
раздел электроники, охватывающий исследование и разработку интегральных микросхем и принципов их применения
раздел электроники, охватывающий исследование и разработку полупроводниковых приборов

Микроэлектроника - это 
область науки и техники, охватывающая исследование и разработку электронных приборов и принципов их использования
область науки и техники, охватывающая исследование микроэлементов электрических систем
раздел электроники, охватывающий исследование и разработку интегральных микросхем и принципов их применения
раздел электроники, охватывающий исследование и разработку полупроводниковых приборов

Интегральная микросхема - это 
совокупность транзисторов и диодов, расположенных на одной подложке и выполняющая определенную функцию преобразования информации
совокупность большого количества взаимосвязанных компонентов, изготовленная на одной подложке и выполняющая определенную функцию преобразования информации
микросхема, элементы которой выполнены в приповерхностном слое полупроводниковой подложки
микросхема, элементы которой выполнены в виде разного рода пленок, нанесенных на поверхность диэлектрической подложки

Для изготовления интегральных схем используются 
полупроводники, диэлектрики и металлы
транзисторы и полупроводниковые диоды
легированные донорными и акцепторными примесями полупроводниковые пластины и пленки, нанесенные на поверхность диэлектрической подложки
групповой метод производства и планарная технология

Полупроводниковая интегральная схема - это 
микросхема, элементы которой выполнены в приповерхностном слое полупроводниковой подложки
микросхема, элементы которой выполнены в виде разного рода пленок, нанесенных на поверхность диэлектрической подложки
микросхема, элементы которой выполнены из полупроводниковых материалов
микросхема, элементами которой являются полупроводниковые диоды и транзисторы

Пленочная интегральная схема - это 
микросхема, элементы которой выполнены в приповерхностном слое полупроводниковой подложки
микросхема, элементы которой выполнены в виде разного рода пленок, нанесенных на поверхность диэлектрической подложки
микросхема, элементы которой выполнены из полупроводниковых материалов
микросхема, элементами которой являются полупроводниковые диоды и транзисторы

Гибридная интегральная схема (ГИС) - это 
микросхема, у которой активные элементы выполнены в приповерхностном слое полупроводникового кристалла, а пассивные нанесены в виде пленок на предварительно изолированную поверхность того же кристалла
микросхема, которая представляет собой комбинацию пленочных пассивных элементов и активных компонентов, расположенных на общей диэлектрической подложке
микросхема, у которой элементы представляют собой структуры металл-диэлектрик-полупроводник (МДП)
микросхема, у которой элементы представляют собой структуры металл-окисел-полупроводник (МОП)

Совмещенная интегральная схема - это 
микросхема, у которой активные элементы выполнены в приповерхностном слое полупроводникового кристалла, а пассивные нанесены в виде пленок на предварительно изолированную поверхность того же кристалла
микросхема, которая представляет собой комбинацию пленочных пассивных элементов и активных компонентов, расположенных на общей диэлектрической подложке
микросхема, у которой элементы представляют собой структуры металл-диэлектрик-полупроводник (МДП)
микросхема, у которой элементы представляют собой структуры металл-окисел-полупроводник (МОП)

8.4. Вопросы к зачету (УК-1, УК-8, ОПК-4)
1. Линейные цепи постоянного тока. Основные понятия. Замена реального источника энергии эквивалентными источниками
2. Закон Ома для участка цепи, содержащей ЭДС. Законы Кирхгофа. Потенциальная диаграмма
3. Метод контурных токов. Область применения, правила составления системы уравнений
4. Принцип наложения и метод наложения. Теорема взаимности. Теорема компенсации
5. Замена параллельных ветвей эквивалентной ветвью. Метод двух узлов
6. Замена активного двухполюсника эквивалентным генератором. Энергетические соотношения в цепях постоянного тока. Передача энергии
7. Теория линейных цепей переменного тока. Основные понятия. Среднее и действующее значение синусоидальных величин
8. Векторное изображение синусоидальных величин
9. Активное и индуктивное сопротивления переменному току
10. Активное и емкостное сопротивления переменному току.
11. Символический метод расчета цепей синусоидального тока
12. Законы Кирхгофа в символической форме. Векторная диаграмма
13. Мощность в цепи синусоидального тока
14. Резонансные явления в линейных электрических цепях переменного тока
15. Цепи с взаимоиндукцией. Основные понятия. Воздушный трансформатор
16. Трехфазные цепи. Основные понятия. Схемы соединения фаз генератора и нагрузки
17. Симметричный и несимметричный режимы работы трехфазной цепи. Измерение мощности трехфазной нагрузки
18. Образование вращающегося магнитного поля. Принцип действия асинхронного двигателя
19. Расчет линейных цепей при питании от источника периодической несинусоидальной ЭДС. 
20. Коэффициенты, характеризующие форму периодических несинусоидальных кривых
21. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Природа переходных процессов. 
22. Законы коммутации и начальные условия. Вывод выражений для свободной и принужденной составляющих токов и напряжений при последовательном соединении активного сопротивления и индуктивности и при последовательном соединении активного сопротивления и емкости
23. Характеристическое уравнение. Способы составления характеристического уравнения. Зависимость характера переходных процессов от вида корней характеристического уравнения
24. Операторный метод расчета переходных процессов. Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме. Операторная схема замещения. Формула разложения. Пример расчета операторным методом простой R-L-C цепи
25. Переходная функция. Расчет переходного процесса при помощи интеграла Дюамеля. Вывод расчетной формулы
26. Нелинейные цепи постоянного тока. Вольт-амперная характеристика нелинейного сопротивления. Расчет цепи с последовательным соединением нелинейных сопротивлений
27. Расчет цепей постоянного тока с последовательным и параллельным соединением нелинейных сопротивлений
28. Законы Ома и Кирхгофа для магнитной цепи. Аналогия между электрической и магнитной цепями
29. Расчет неразветвленной магнитной цепи. Примеры расчета при постоянном и переменном сечении магнитопровода
30. Последовательное соединение нелинейной катушки и конденсатора. Феррорезонанс напряжений. Триггерный эффект
31. Параллельное соединение нелинейной катушки и конденсатора. Феррорезонанс токов. Триггерный эффект
32. Образование носителей заряда в полупроводниках. Полупроводники n- и р-типов. Р-n-переход и его свойства
33. Полупроводниковые диоды. Устройство, условное графическое изображение и ВАХ полупроводникового диода. Лавинный и туннельный пробой
34. Выпрямительные и импульсные диоды. Особенности, основные параметры, область применения
35. Стабилитроны и стабисторы. Устройство, условное графическое изображение и ВАХ. Температурный коэффициент напряжения стабилизации. Основные параметры, характеризующие стабилитроны и стабисторы и область применения
36. Варикапы и туннельные диоды. Устройство, условное графическое изображение и ВАХ. Область применения варикапов и туннельных диодов
37. Фотодиоды. Устройство, условное графическое изображение и ВАХ. Работа фотодиода в режиме фотопреобразователя и в режиме фотогенератора. Область применения фотодиодов
38. Светоизлучающие диоды и диоды Шоттки. Особенности конструкции, условные графические изображения и область применения
39. Биполярные транзисторы. Принцип действия и устройство транзисторов n-р-n- и p-n-p-типов. Основные параметры транзисторов. Условные графические изображения. Входные и выходные характеристики
40. Полевые транзисторы с p-n-переходом. Принцип действия и устройство транзисторов с каналами р- и n-типа. Основные параметры, условные графические изображения, входные и выходные характеристики
41. Полевые транзисторы с изолированным затвором. Принцип действия и устройство транзисторов с изолированным и индуцированным каналами. Основные параметры, условные графические изображения, входные и выходные характеристики
42. Биполярный транзистор с изолированным затвором. Принцип действия и устройство. Условные графические изображения, особенности и область применения
43. Тиристоры. Принцип действия, устройство, основные параметры, условные графические изображения динистора и тринистора, вольт-амперные характеристики
44. Усилительный каскад на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером. Схема, назначение основных элементов, характеристики
45. Дифференциальный усилительный каскад на биполярных транзисторах. Схема, назначение основных элементов, особенности работы, область применения
46. Эмиттерный повторитель. Схема, назначение основных элементов, особенности работы, область применения
47. Операционный усилитель и схемы на его основе. Усилитель с обратной связью, сумматор, интегратор, компаратор
48. Основные логические операции и их схемотехническая реализация
49. Асинхронный и синхронный R-S-триггеры. Схемотехническая реализация, временные диаграммы. Назначение
50. D-триггер, Т-триггер и J-K-триггер. Схемотехническая реализация, временные диаграммы. Назначение
51. Регистры. Принципы построения последовательного и параллельного регистров. Схемотехническая реализация, временные диаграммы. Назначение
52. Счетчики импульсов. Суммирующие и вычитающие счетчики. Счетчик заданного числа сигналов
53. Шифраторы. Шифратор унитарного кода в двоичный код. Шифратор двоичного кода в код семи сегментного индикатора
54. Дешифраторы. Назначение, схемотехническая реализация
55. Мультиплексоры и демультиплексоры. Назначение, схемотехническая реализация
56. Цифро-аналоговые преобразователи. ЦАП на суммирующем усилителе и ЦАП с поразрядным взвешиванием. Назначение, схемотехническая реализация
57. Аналого-цифровые преобразователи. АЦП параллельного и последовательного действия. Схемотехническая реализация, достоинства и недостатки
58. Логические элементы, функции, переменные. Логический «0» и «1».
59. Параллельный и последовательный код. Дискретизация сигнала.
60. Цифровые устройства с памятью.
61. Основные логические функции: их названия, обозначение, таблица истинности, схемная реализация, временная диаграмма, графическое изображение, примеры ИМС.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Миленина, С. А.  Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04676-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450858 
2. Кузовкин, В. А.  Электротехника и электроника : учебник для вузов / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08114-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449990
3. Борисенко, А. Л.  Схемотехника аналоговых электронных устройств. Функциональные узлы : учебное пособие для вузов / А. Л. Борисенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 126 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-10075-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438274
б) дополнительная литература:
4. Берикашвили, В. Ш.  Электроника и микроэлектроника: импульсная и цифровая электроника : учебное пособие для академического бакалавриата / В. Ш. Берикашвили. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05543-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441143
5. Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и электрические измерения : учебник и практикум для академического бакалавриата / Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин ; под общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8414-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433379.
6. Сажнев, А. М.  Цифровые устройства и микропроцессоры : учебное пособие для академического бакалавриата / А. М. Сажнев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10883-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432199
7. Теоретические основы электротехники. Сборник задач : учебное пособие для бакалавров / Л. А. Бессонов [и др.] ; под редакцией Л. А. Бессонова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 527 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3438-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426249

в) Профессиональные базы данных и другие интернет-ресурсы:
– Технический форум, практически затрагивающие все темы по радиоэлектронике (http://www.tehnari.ru/); 
– Все о электронике (http://www.rlocman.ru);
– Радиоэлектроника, схемы, статьи и программы для радиолюбителей
(http://radiostorage.net); 
– Форум по схемам (http://forum.cxem.net/); 
– Сайт о радиоэлектронике и электротехнике(http://www.radioingener.ru/category/knigi-po-radioelektronike/); 
– Сайт по электронике. Практические конструкции, обучающие материалы и многое другое (http://www.radiokot.ru/);
– Схемы импортной и отечественной аппаратуры (http://teleradio.ru);
– ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary.ru» (http://www.elibrary.ru); 
– ЭБС «Университетская библиотека online» (http://www.biblioclub.ru);
– ЭБС «Юрайт» (http://biblio-online.ru);
– ЭБС «Консультант студента» (studentlibrary.ru).

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения лекционных и лабораторных занятий используются: 
-  Компьютерный класс, доступ к сети Интернет (во время самостоятельной работы), оргтехника, электронная база данных библиотеки СОГУ, лекционные аудитории; кабинет, оснащенный интерактивной доской, проектором;
- Помещение лабораторного практикума по «Электричеству и магнетизму», аудитория № 11 (Маркуса 24)
 
Лицензионное программное обеспечение:
1. Windows 10 Pro for Workstations, (№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г);
2. Office Standard 2016 (№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г);
3. Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат ВУЗ»;
Перечень ПО в свободном доступе: Kaspersky Free; WinRar; Google Chrome; Yandex Browser; Opera Browser; Acrobat Reader.

[bookmark: _GoBack]Помещение для самостоятельной работы студентов: Зал электронных ресурсов Научной библиотеки СОГУ (корпус 6, кабинет № 1.8), укомплектован специализированной мебелью (рабочие места студентов), необходимыми техническими средствами обучения: компьютеры, принтер, возможность подключения к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду СОГУ.
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